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MILLIMETERS INCHES
SYMBOLS

MIN. MAX. MIN. MIN.
A 1.35 1.75 0.053 0.069
A1 0.00 0.15 0.000 0.006
D 4.7 5.1 0.185 0.200
E1 3.7 4.1 0.145 0.161
D1 2.90 3.50 0.114 0.138
E2 2.00 2.50 0.080 0.098
E 5.80 6.20 0.228 0.244
L 0.40 1.27 0.016 0.050
b 0.31 0.51 0.012 0.020
e 1.16 1.37 0.046 0.054
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